
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดการจ าลองการผลิตไฟฟ้า 
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แผง Monocrystalline silicon ท่ีมุมเอียง 15 องศา 
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แผง Monocrystalline silicon ท่ีมุมเอียง 30 องศา 
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แผง Monocrystalline silicon ท่ีมุมเอียง 45 องศา 
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แผง Polycrystalline silicon ท่ีมุมเอียง 15 องศา 
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แผง Polycrystalline silicon ท่ีมุมเอียง 30 องศา 
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แผง Polycrystalline silicon ท่ีมุมเอียง 45 องศา 
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แผง Amorphous silicon ท่ีมุมเอียง 15 องศา 
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แผง Amorphous silicon ท่ีมุมเอียง 30 องศา 
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แผง Amorphous silicon ท่ีมุมเอียง 45 องศา 
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